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SYMBOL MIN NOM MAX
A 2.72 2.92 3.12
Al 0.90 0.95 1.00
A2 0.30 0.35 0.40
B 1.40 1.60 1.80
Bl 2.60 2.80 3.00
B2 0.12 0.128 0.135
C 1.00 1.10 1.20
Cl1 0.04 - 0.10
C2 0.60 0.65 0.70
D 0.03 0.08 0.13
Dl 0.30 - 0.60
D2 0.25TYP
D3 0.60 0.65 0.70
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